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effektiver Primar- bzw. Sekundarstrom
Ausgangsstrom

Ausgangsleistung

Wirkungsgrad des Sperrwandlers (typischerweise 80%)
durchschnittlicher Primar- bzw. Sekundarstrom
Tastverhaltnis T/ T

maximaler Primar- bzw. Sekundarstrom
Primarer bzw. sekundarer Ripple-Strom
minimale Eingangsspannung

Einschaltzeit des Transistors

Zeit, wahrend der der Transistor sperrt

Primar- , Sekundarwindungszahl
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Diodenspannung

Sattigungsflussdichte

effektiver Querschnitt des Ferritkerns
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